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Keramikgehiiuse fiir einen Hybridschaltkreis.

@ Die elektrischen Anschliisse (6) eines auf einem Sub- 7
strat (1) aufgebauten Hybridschaltkreises sind durch 2

unmittelbar auf dem Substrat (1) angeordnete Leiterbah-

nen (5) gebildet, die im Bereich der Stirnflichen der Seiten-

winde (4) eines Gehéusedeckels (2) mit einer Glasschicht

(7) beschichtet sind. Auf die Glasschicht (7) und auf die ' 4

Stirnflichen der Seitenwinde (4) sind je eine Metallbahn

(8; 9) aufgetragen. Diese beiden Metallbahnen (8; 9) wer-

den beim Verschliessen des Gehéuses z.B. mittels Lotpaste

(10) miteinander verlotet. 9
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Gehduse fiir einen Hybridschaltkreis, mit einem als Gehiu-
seboden dienenden Substrat aus Keramik, auf dem der Hybrid-
schaltkreis aufgebaut ist, mit einem Gehiusedeckel aus Kera-
mik, der eine Deckelwand und Seitenwinde aufweist, und mit
elektrischen Anschliissen, welche seitlich aus dem Gehéuse her-
ausgefiihrt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen
Anschliisse (6) durch auf der Oberfldche des Substrates (1) an-
geordnete Leitbahnen (5) gebildet sind, dass diese Leitbahnen
(5) im Bereich der Stirnfldchen der Seitenwinde (4) mit einer
Glasschicht (7; 7a, 7b, 7c) beschichtet sind, welche auch die
Zwischenrdume zwischen benachbarten Leitbahnen (5) ausfiillt
und eine ebene Oberfldche aufweist, dass auf die Glasschicht
(7) eine erste, in sich geschlossene Metallbahn (8) und auf die
Stirnfldchen der Seitenwinde (4) eine zweite, in sich geschlosse-
ne Metallbahn (9) aufgetragen ist und dass die beiden Metall-
bahnen (8; 9) deckungsgleich {ibereinanderliegen und miteinan-
der verlGtet sind.

Die Erfindung bezieht sich auf ein Gehduse fiir einen Hy-
bridschaltkreis der im Oberbegriff des Patentanspruchs genann-
ten Art. )

Es ist ein Keramikgehéduse dieser Art bekannt (Analog Dia-
logue 15-2 1981, S.8), bei dem das Keramiksubstrat aus mehre-
ren Keramikschichten besteht, die mit Dickfilm-Metallmustern
versehen sind. Die elektrischen Anschliisse sind auf nicht néher
beschriebene Weise seitlich aus dem Substrat und damit aus
dem Gehduse herausgefiihrt. Auch die Art der Verbindung von
Substrat und Gehdusedeckel ist nicht beschrieben.

Ferner ist ein Keramikgehéduse bekannt (EP-A 37 301), bei
dem die miteinander zn verbindenden Gehiuseteile metallisiert
und sodann verl6tet sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gehéuse der
eingangs genannten Art zu schaffen, das sich durch einen be-
sonders einfachen Aufbau und hohe Dichtigkeit auszeichnet
und bei dem die elektrischen Anschliisse auf einfache, kosten-
sparende und sichere Weise aus dem Gehduse herausgefiihrt
sind.

Die Losung dieser Aufgabe gelingt durch die im Kennzei-
chen des Patentanspruchs aufgefiihrten Merkmale.

Nachfolgend wird ein Ausfithrungsbeispiel der Erfindung
anhand der Zeichnung néher erldutert.

Es zeigen:

Fig. 1 ein Substrat in der Draufsicht,

Fig. 2 ein Gehiuse im Schnitt,

Fig. 3 eine Teildarstellung des Gehéuses vor dem Verloten
und

Fig. 4 eine Verbindungsstelle zwischen Substrat und Gehéu-
sedeckel in stark vergrosserter Schnittdarstellung.

In den Fig. 1 bis 3 bedeutet 1 ein Substrat, das aus einer ein-
zigen ebenen Keramikplatte besteht und sowohl als Substrat fiir
einen nicht dargestellten Hybridschaltkreis als auch als Gehdu-

seboden dient. Ein einteiliger Gehiusedeckel 2 besitzt eine
Deckelwand 3 und vier Seitenwinde 4. Auf mindestens einer
Seite, im dargestellten Beispiel auf der rechten Seite der Fig. 2,
ragt das Substrat 1 um einige Millimeter iiber den Gehéuse-

s deckel 2 hinaus, auf den iibrigen Seiten sind die Kanten des
Substrates 1 und die Aussenflichen der Seitenwinde 4 anni-
hernd biindig. Unmittelbar auf dem Substrat 1, und zwar-auf
dessen dem Gehéusedeckel 2 zugewandten Oberfliche, sind me-
tallische Leiterbahnen 5 aufgetragen, die im innern des Gehdu-

10 ses zu dem auf dem Substrat 1 aufgebauten Hybridschaltkreis

fiihren, zwischen dem Substrat 1 und dem Gehiusedeckel 2 aus

dem Gehéuse herausgefiihrt sind und dort auf dem verlingerten

Teil des Substrates 1 als frei zugingliche elektrische Anschliisse

6 dienen.

Im Bereich der Stirnfldchen der Seitenwiinde 4 sind die Lei-
terbahnen 5 sowie die nicht mit Leiterbahnen belegte Oberfli-
che des Substrates 1 mit einer Glasschicht 7 beschichtet, welche
auch die Zwischenrdume zwischen benachbarten Leiterbahnen 5
ausfiillt und eine mindestens annihernd ebene Oberfliche auf-
20 weist. Auf diese Glasschicht 7 ist eine in sich geschlossene,
rechteckformige Metallbahn 8 aufgetragen, die eine typische
Breite von 1 mm aufweist. Eine gleiche Metallbahn 9 ist auf die
Stirnfléchen der Seitenwinde 4 aufgetragen. Die beiden Metall-
bahnen 8, 9 liegen deckungsgleich iibereinander und sind mit-
tels eines Metall-Lotes (Lotzinn) miteinander verlétet. Die Lot-
verbindung gewéhrleistet eine hohe Dichtigkeit des Gehéuses.

Das Zusammenl6ten der beiden Metallbahnen 8, 9 erfolgt
z.B. mittels einer Lotpaste 10 (Fig. 3), die auf die eine der bei-
den Metallbahnen 8, 9 aufgetragen wird. Der Létvorgang erfor-
dert keine zu hohen Temperaturen, die fiir wirmeempfindliche
Bauelemente des Hybridschaltkreises schédlich sein kdnnten.
Beispielsweise konnen beim Lotvorgang das Substrat 1 auf etwa
150° und der Gehéusedeckel 2 im Bereich der Seitenwiinde 4
mittels eines kurzen Warmeimpulses lokal auf etwa 250° erhitzt
werden, so dass die Temperatur des Hybridschaltkreises den
Wert von etwa 150° nicht wesentlich iibersteigt und z.B. auch
wirmeempfindliche passive Bauelemente wie gewickelte Spulen
mit Kunststoff-Spulenkérpern nicht beschédigt werden.

Das Auftragen der Leiterbahnen 5, der Glasschicht 7, der
Metallbahnen 8, 9 und der Lotpaste 10 erfolgt im Dickfilm-
Siebdruckverfahren. Als Material fiir die Leiterbahnen 5 und
die Metallbahnen 8, 9 eignet sich vorteilhaft Palladium-Silber
oder Gold. Die typische Dicke dieser Leiter- bzw. Metallbahnen
betrédgt 10 um.

Gemiss der Fig. 4 besteht die Glasschicht 7 vorteilhaft aus
drei Einzelschichten 7a, 7b und 7c. Die Einzelschicht 7a ist etwa
gleich dick wie die Leiterbahnen 5 und ist im Bereich der Sei-
tenwinde 4 auf die nicht mit Leiterbahnen belegte Oberfliche
des Substrates 1 aufgetragen. Die beiden Einzelschichten 7b
so und 7c mit einer typischen Dicke von 10 pm sorgen fiir eine zu-

verldssige Strom-Barriere zwischen den Leiterbahnen 5 und der
Metallbahn 8. Das Metall-Lot zwischen den Metallbahnen 8, 9
ist in der Fig. 4 mit 11 bezeichnet und besitzt eine typische
Dicke von einigen pm.
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